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摘要(译)

本发明实施例公开了一种TFT-LCD的阵列基板及其制造方法，涉及液晶
显示器技术领域，能够在对位精度不高时，减小存储电容。该阵列基板
包括：基板，基板上的栅线和数据线；栅线和数据线交叉定义一个像素
单元，每一个像素单元包括薄膜晶体管、公共电极、通过绝缘层隔开的
第一像素电极层和第二像素电极层；第一像素电极层与公共电极连接，
包括被第一像素电极层开口间隔开的数个第一像素电极；第二像素电极
层与薄膜晶体管的漏极连接，包括被第二像素电极层开口间隔开的数个
第二像素电极；第二像素电极包括完全重叠于第一像素电极的重叠处像
素电极和其边缘完全落入第一像素电极层开口内的开口处像素电极。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/4f76f97b-5cf8-49bc-b0bc-ee08eeb6e4d5
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/046315556/publication/CN102566155B?q=CN102566155B
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN102566155B

